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KPDE0301M51
Codice prodotto:  KPDE0301M51
Produttore:  Kyosemi Corporation

Caratteristiche:

Sensibilità NIR fino a 1700nm
Varie versioni (ceramica, stelo in metallo, TO-
CAN)

Applicazioni:

Switch ottici
Sensori e controlli industriali

Package ϕ5 plastic mold

Responsività (mA/W) @λ(nm) 0.9 @ 1550

Sensitive Area (µmɸ) 300

Sensitive Wavelenght (nm) 900 - 1700

Tipologia InGaAs NIR Photodiodes

https://www.tecnosens.it/fotodiodi-fototransistor/kpde0301m51
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